TOSHIBA SATELLITE PRO NB10-A-124

PLACA BASE PEGATRON MA10 MAIN BOARD REV 2.2

NO HAY ESQUEMA

SINTOMA

NO ENCIENDE,TOTALMENTE MUERTO

REPARACION

NO HAY ESQUEMA DE ESTA PLACA,PERO MIRANDO ESQUEMAS DE PEGATRON ENCUENTRO QUE
EL ESQUEMA DEL MODELO MA50 TIENE LA CONFIGURACION DEL CIRCUITO CHARGER BASADO
EN EL BQ24725A QUE TAMBIEN EMPLEA ESTA PLACA CON LOS DOS MOSFET DEL CIRCUITO DE
AISLAMIENTO DE SIMILARES CARACTERISTICAS POR LO QUE YA ME SIRVE PARA ENTENDER SU
FUNCIONAMIENTO.

REALIZO LA COMPROBACION DE +19V EN LA RESISTENCIA DE PUNTO COMUN Y NO ESTA
PRESENTE.MIDO LA TENSION EN EL DRENAJE DEL PRIMER TRANSISTOR SI7326 DE CANAL N

Y HAY +19V QUE ES CORRECTO.MIDO EN EL SURTIDOR Y HAY +0,946V LO QUE ES INCORRECTO
YA QUE DEBERIA HABER +19V.MIDO EN EL GATE Y HAY LA MISMA TENSION QUE EN EL
SURTIDOR +0,946V.

ESTO ME INDICA UN POSIBLE CRUCE ENTRE GATE Y SURTIDOR,PERO ESTE CIRCUITO TIENE LA
CONFIGUARCION EN LA QUE LOS GATE Y SURTIDORES DE LOS DOS MOSFET ESTAN UNIDOS
COMO SE PUEDE VER EN EL DATASHEET DELCIRCUITO DE APLICACION DEL BQ24725A Y PUEDE
SER TANTO UNO COMO EL OTRO IRFHS8342PbF
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AQUI ABAJO EL ESQUEMA DEL CIRCUITO CHARGER PEGATRON MAS5(0
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EMPIEZO DESOLDANDO EL PRIMER MOSFET S17326 Y AL MEDIRLO ESTA BIEN POR LO QUE
QUEDA EL OTRO IRFHS8342PbF.LO DESUELDO Y EFECTIVAMENTE ESTA CRUZADO D-S-G

SIN EL PUESTO MIDO LA POLARIZACION DEL S17326 Y AHORA ES CORRECTA

DRENAJE=+19V

SURTIDOR=+19V

GATE=+24,36V.AQUI EL DATASHEET INDICA QUE LA TENSION DEL GATE HA DE SER 6V POR
ENCIMA DE LA TENSION DEL SURTIDOR COMUN 19+6=25V LO CUAL SE CUMPLE Y ASi SABEMOS
QUE EL BQ24715A TRABAJA BIEN Y NO ESTA DANADO

3 CMSRC | ACDRV charge pump source input. Place a 4kQ resistor from CMSRC to the common source of ACFET (Q1) and
RBFET (Q2) limits the in-rush curmrent on CMSRC pin.

4 ACDRY | Charge pump output to drive both adapter input n-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking n-channel MOSFET
(RBFET). ACDRYV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2 4V to 3.15V, voltage on VCC
pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be
turned on to power the system by AC adapter. Place a 4kQ resistor from ACDRV to the gate of ACFET and RBFET
limits the in-rush current on ACDRY pin.

PROCEDO A SUSTITUIR EL MOSFET IRFS8342PB Y YA HAY +19V EN LA RESISTENCIA DE PUNTO
COMUN Y YA FUNCIONA EL NOTEBOOK

International
IGR Rectifier IRFHS8342PbF

HEXFET® Power MOSFET

Vbs 30 Vv
VGS max =20 \')
RDS(on) max
(@Vies = 10V) 16.0 mQ
Qg typical) 4.9 nC
E _ | .
8.50 A mm x 2mm PQFN
(@Tc[Bunnm) = 2500)
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